Лабораторная работа по теме «Halbleiterdetektoren» 

для студентов 4 курса (8 семестр 2008-2009) ЭФФ, ЕНМФ,

модуль «Физика», «Электроника».

Цель:

- формирование умений самостоятельной работы;

- формирование словарного запаса языка специальности;

- совершенствование грамматических навыков;

- перевод придаточных определительных и распространительных определений.

Leseverstehen
- понимание общего содержания прочитанного;

- умение находить в тексте требуемую информацию (поисковое чтение).

Wortschatz / Grammatik
Отдельные предложения по профессиональной тематике:

   - придаточные определительные

   - распространенные определения (выбрать правильный ответ, найти в тексте, перевести)

Лексика по профессиональной тематике:

Работа со словарем

Подстановочные упражнения

Время выполнения 90 мин.

Максимальный балл 30.

Leseverstehen – 14.

Wortschatz - 8.

Grammatik – 8.

Составитель: Метальникова Н.С.

Laborarbeit zum Thema “Halbleiterdetektoren”

 для студентов 4 курса (8 семестр) ЭФФ, ЕНМФ,

модуль «Физика», «Электроника».

1.Übersetzen Sie die folgende Wörter, denen Sie im folgenden Text begegnen warden:

1. der Halbleiter                                                 10. die Leitfähigkeit

2. die Eigenschaft                                              11. die Abweichung

3. der Kristallgitterbau                                       12. die Beimengung

4. die Lebensdauer                                             13. die Elektronenrцhre

5. der Sender                                                      14. der Empfдnger

6. der Gleichrichter                                            15. das Gerдt

7. das Merkmal                                                  16. der Bauelement

8. unmessbar                                                      17. steuerbar

9. sprunghaft                                                      18. erheblich

2. Ordnen Sie zu:

1. einordnen                                                       a. заменять
2. sich unterscheiden                                          b. влиять
3. zunehmen                                                       c. отличаться

4. sinken                                                             d. придавать, награждать

5. beeinflussen                                                    e. происходить

6. vor sich gehen                                                 f. увеличиваться, расти

7. ersetzen                                                           h. снижаться, падать

8. verleihen                                                         i. располагать, классифицировать

3. Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie die Schlüsselwörter:

Halbleiter sind, wie der Name schon sagt, zwischen Leiter und Nichtleiter einzuordnen. Das sind jene Stoffe, die man nicht in eine der beiden Gruppen einordnen kann. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Leitfähigkeit von Metallen, sondern auch in vielen anderen Eigenschaften.  So nimmt z.B. ihre Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zu, während sie bei Metallen sinkt. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Halbleiter besteht darin, dass geringe, kaum nachweisbare Abweichungen im Kristallgitterbau oder unmessbar kleine Fremdstoffbeimengungen die elektrischen  Leitungseigenschaften erheblich beeinflussen/ Zu den wichtigsten Halbleitermaterialien gehören die Elemente Germanium, Silizium, Selen u.a.

Die moderne Halbleitertechnik begann etwa um das Jahr 1949. In der relativ kurzen Zeit ist eine sprunghafte Entwicklung vor  sich gegangen. Es begann schnelle Anwendung der Halbleiterelemente. Das steuerbare Halbleiterelement, der Transistor, hat sich in wenigen Jahren bereits zu einem wichtigen und zuverlässigen Bauelement entwickelt. Seine Lebensdauer beträgt mehr als 10 000 Betriebsstunden. Winzige Transistoren und  Kristalldioden ersetzen große Elektronenröhren, wodurch der Bau kleinster Sender und  Empfänger speziell für die Raketensteuerung ermöglicht wurde. Mit Fotohalbleitern lässt sich aus Sonnenlicht elektrische Energie gewinnen. Ausser den Fotoeigenschaften der Halbleiter(der fotoelektrische Effekt) benutzt man in der Technik auch den Gleichrichtereffekt, der eine der wesentlichsten Eigenschaften der Halbleiter ist. Sehr breit verwendet man die Steuerbarkeit der Halbleiterstroeme. Diese Eigenschaft verlieh dem steuerbaren Halbleiterelement die Bezeichnung „Transistor“. Man benutzt auch den thermoelektrischen Halbleitereffekt. Thermoelemente wandeln unmittelbar Waerme in elektrische Energie um. Das Anwendungsgebiet der Halbleiterelemente war sehr breit. Sie wurden bei elektronischen Rechenmaschinen, bei vielen kommerziellen und wirtschaftlichen Geraeten verwendet.(1750)

4. Suchen Sie aus folgenden Wörtern diejenigen aus, die in die Lücke im Text passen: sich unterscheiden, sprunghaft, ersetzen, die Raketensteuerung, einordnen, Abweichungen, die Lebensdauer, Eigenschaften, Rechenmaschinen, Thermoelemente.

1. Die Halbleiter sind zwischen Leiter und Nichtleiter____________________________.

2. Die Halbleiter_______________________in vielen Eigenschaften von Metallen.

3. Die geringen_______________________im Kristallgitterbau können die elektrischen Leitungseigenschaften der Halbleiter erheblich beeinflussen.

4. Die moderne Halbleitertechnik  entwickelte sich______________________________.

5.  Der Transistor ist das steuerbare Halbleiterelement._________________________des Transistors beträgt mehr als 10000 Stunden.

6. Winzige Transistoren________________________________grosse Elektronenröhren.

7. Es wurde der Bau kleinster Sender und Empfänger für speziell  für____________ ermöglicht.

8. Der Gleichrichtereffekt ist eine der wesentlichsten________________der Halbleiter.

9. ______________________wandeln unmittelbar Wärme in elektrische Energie um.

10. Die Halbleiterelement werden bei den elektronischen_________________verwendet.

5. Lesen Sie nun den vollständigen Text und ergänzen Sie:

1. Nennen Sie die charackteristischen Merkmale der Halbleiter:

a)______________________________

b)______________________________

c)______________________________

2. Die wichtigsten Halbleitermaterialien sind:

a)______________________________

b)______________________________

c)______________________________

3. Was können Sie über den Transistor sagen?

a)______________________________

b)______________________________

c)______________________________

4. Welche Eigenschaften von Halbleitern benutzt man in der Technik?

a)______________________________

b)______________________________

c)______________________________

6. Lesen Sie ein Fragment des Textes   über die Halbleiterdetektoren und erfüllen Sie folgende Aufgaben zum Text:

Wählen Sie nur eine richtige Übersetzungsvariante der kursivgedruckten Sätze a, b oder c 

1.

а) Вледствие фактора в 1000 раз высокой активности и твердого материала по отношению к использованному газу для измерения в ионизационной камере могут полупроводниковые детекторы очень маленькими.

b) Вследствие того, что коэффициент плотности твердого материала выше 1000, чем газ, использованный для измерения в ионизационной камере , полупроводниковые детекторы могут быть очень маленькими.

с) Вследствие более высокой плотности на порядок в 1000 раз твердого материала против использованного газа для измерения в ионизационной камере могут полупроводниковые детекторы быть очень маленькими.

2.

а)  На этом слое находится кремниевый слой, который через сопутствующее дотирование был сделан n-проводником.

            b) На этом слое находится слой кремния, который стал n-проводником благодаря соответствующему легированию.

            с) На этом слое находится кремний, который благодаря соответствующей добавке стал n-проводником (проводник для отрицательных зарядов).

3. Nennen Sie einen Satz mit dem erweiterten Attribut.

4. Suchen Sie drei Relativsätze und  übersetzen Sie sie.

Halbleiterdetektoren

Elektrische Halbleiter entsprechen bei Bestrahlung mit ionisierenden Teilchen in ihrer Wirkungsweise einer Ionisationskammer. Infolge der um einen Faktor 1000 hoeheren Dichte des festen Materials gegenueber dem zur Messung benutzten Gas in einer Ionisationskammer koennen Halbleiterdetektoren sehr klein sein. 
Es gibt verschiedene Typen von Halbleiterdetektoren, die sich zur Messung von ionisierenden Teilchen eignen. In Abb. 4.6. ist ein solcher Detektor aus Silizium schematisch dargestellt. Auf einem Basiskontakt befindetsich eine Siliziumschicht, die durch Einlagerung (Dotierung) mit Phosphoratomen fuer Elektronenloecher(Defektelektronen) leitfaehig gemacht ist. (Leiter fuer Elektronenloecher = Leiter fuer positive Ladungen=^ p-Leiter^). Auf  diser Schicht befindet sich eine Siliziumschicht, die durch entsprechende Dotierung zu einem n-Leiter (Leiter fuer negative Ladungen) gemacht wurde. Aus der n-leitenden Schicht diffundieren Elektronenloecher in die n-letende Schicht.
Schluessel zur Laborarbeit „Halbleiterdetektoren“

Module: „Physik“ und „Elektronik“(4K.  ЕНМФ и ЭФФ, 8 семестр 2008-2009)

Aufgabe 1

1. полупроводник                          10. проводимость
2. свойство, качество                     11. отклонение

3. строение кристаллческой

    Решетки                                        12. примесь

4. срок службы                                  13.электронная лампа

5. передатчик                                     14. приемник

6. выпрямитель                                  15.прибор

7. признак                                            16.конструктивный элемент

8. неизмеримый                                   17. управляемый

9. скачкообразный                               18. значительный

Aufgabe 2.

1—I;  2—c;  3—f;  4—h;  5—b;  6—e;  7—a;  8—d
Aufgabe 3.

Halbleiter;  Leiter;  Nichtleiter;  Leitfaehigkeit;  Eigenschaften;  Stoffe;

Fremdstoffbeimengungen;  Entwicklung;  Anwendung;  Bau;  Sender;

Benutzen;  verwenden;  entwickeln;   wandeln

Aufgabe  4.

1. einzuordnen

2. unerscheiden sich

3. Abweichungen

4. sprunghaft

5. die Lebensdauer

6. ersetzen

7. die Raketensteuerung

8. Eigenschaften

9. Thermoelemente

10. Rechenmaschinen

Aufgabe 6.

1)—b;    2) –c;  3)—Infolge der um einen Faktor----

4)---von Halbleiterdetektoren, die sich---eignen.---eine Siliziumschicht, die durch----gemacht ist.

---eine Siliziumschicht, die---gemacht wurde.

